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eletrOnica de varredura. Estes filmes foram irradiados 
corn feixes de eletrons corn energia de 3 a 30keV corn 
o objetivo de produzir os centros de cor. Os espectros 
de luminescencia, obtidos por excitacao corn urn laser 
de Ar, foram medidos nos tres filmes. As emissOes dos 
centros de cor dos filmes de LiF e NaF sao similares 
as encontradas nos cristais de volume. 0 espectro ob-
tido para o fume multiestrato de LiF:NaF nao pole ser 
explicado pela simples superposicao dos espectros dos 
filmes de LiF e NaF separadamente. 

CARACTERIZACAO DIELETRICA E 
PIROELETRICA DO COMPORTAMENTO 

RELAXOR DO PLZT 9/65/35 DOPADO 
COM W, V, Cr E Mn. 

MOREIRA, E. N.; EIRAS, J. A. 
UFSCar 

Materiais ferroeletricos, que apresentam transicao 
de fase difusa e alta dependencia da tempera-
tura de maxim() da permissividade dieletrica corn 
a freqiiencia, sic) conhecidos como relaxores fer-
roeletricos. Ceramicas de Pb. gi La. 09 (Zr. 65 Ti•35 )03 ou 
PLZT 9/65/35 apresentam caracteristicas de relaxor 
ferroeletrico. A substituicao de cations tri, penta e he-
xavalentes nos sitios (Zr+4,Ti+4) do PLZT 9/65/35 
modifica suas caracteristicas de relaxor. Preparamos 
amostras de PLZT 9/65/35 "puras" e dopadas corn 
W, V, Cr e Mn. Atraves de medidas da permissivi-
dade dieletrica em diversas freqiiencias e da corrente 
piroeletrica, ambas em funcao da temperatura, estuda-
mos o efeito da adicao desses dopantes no PLZT. Do-
pantes trivalentes suprimem a relaxacao e aumentam as 
temperaturas de miximo da permissividade dieletrica 
relativa, mantendo a transigio de fase difusa. Dopan-
tes penta e hexavalente provocam reduc5° nas tempe-
raturas de maxim° da permissividade dieletrica rela-
tiva, mantendo as caracteristicas de relaxor do PLZT 
9/65/35. 

CARACTERIZACAO OPTICA DO CRISTAL 
LiCaA1F 6 :Cr3+ 
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Dentre os lasers em desenvolvimento atualmente 
destacam-se os lasers vibrOnicos, onde a especie laser 
ativa e urn ion substitucional em um cristal hospedeiro, 
que apresenta forte internao corn a rede cristalina. De-
vido a essa internao, as transicOes dpticas apresentam 
bandas largas, podendo ser sintoniziveis e facilmente 
bombeadas por outros lasers ou por limpadas. Para 
os lasers vibrOnicos, a especie laser ativa que tern re-
cebido major atencao e o ion Cr 3+, cuja nao laser 
ji foi observada em pelo menos 15 cristais hospedei-
ros. Dentre esses cristais destaca-se o LiCaA1F 6 :Cr 3+ 
(LiCAF:Cr 3+) que e urn novo meio laser ativo, para o 

qual algumas propriedades Opticas ainda nao foram de-
terminadas. Neste trabalho pretende-se estudar as pro-
priedades Opticas do cristal LiCAF:Cr 3+ (0,5 %), corn 
destaque para a eficiencia quantica de luminescencia e a 
caracteriznao por espectroscopia fotoacistica, alem da 
obtencao da acao laser. 0 trabalho ester em andamento, 
sendo que na fase atual foi feita a espectroscopia Optica 
desse material (Apoio CNPq/RIIAE). 

CRESCIMENTO E CARACTERIZCAO DE 
MONOCRISTAIS DE BaLiF3 :Pb 
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Utilizando-se a tecnica de crescimento Czochralski fo-
ram obtidos cristais de BaLiF3:Pb corn concentracoes 
da ordem de 1 mol%. A alta pressao de vapor do PbF2 
durante a fusao resulta, normalmente, em baixa incor-
pornao de chumbo no cristal em crescimento. Devido 
a esta propriedade foram utilizadas altas concentrnoes 
de dopante no material de partida. Considerando-se 
o composto Bai _ x Pbx LiF3 utilizou-se x = 0.05, 0.1, 
0.2. Em todas as experiencias observou-se a formacao 
de chumbo metilico nas bordas do cadinho. Proble-
mas corn segregnao foram observados somente para x 
= 0.2. 0 coeficiente de segregacao do chumbo nesta 
matriz foi estimado a partir da determinacao dos perfis 
de concentracao obtidos por anilises de fluorescencia 
de raios-X e espectrografia de emissao atomica, sendo 
igual a 5 x 10 -2  (para x = 0.05 a 0.1). Medidas de ab-
sorcao Optica e luminescencia, em amostras de diferen-
tes concentracOes, evidenciaram que o ion Pb 2 + ocupa 
a posicao substitucional ao Ba 2+ sendo a neutralidade 
da rede mantida naturalmente sem a formacao de de-
feitos ou qualquer outro rnecanismo de compensnao de 
carga. 
Apoio FAPESP 
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Institute de Fisica, Universidade de Silo Paulo, Sao Paulo 
Ester sendo implantada no Institute de Fisica da Uni-
versidade de sao Paulo uma nova linha de pesquisa 
referente a sintese e caracterizacao de filmes de dia-
rnante.A aplicacao tecnologica para filmes de diamante 
é bastante vasta, Este material reune urn conjunto de 
propriedades altamente desejiveis, como por exemplo: 
(1) possuir alta dureza; (2) ser resistente ao calor, a 
radinao e ao ataque icido; (3) possuir alta codutivi-
dade termica a temperatura ambiente; (4) ser urn born 
isolante eletrico, e poder ser dopado, se transformando 
num semicondutor; e, (5) ser transparente a luz visivel 
e a redinao infravermelha. 0 equipamento construido 
consta de urn sistema de deposicao quimica a vapor 
(CVD) por plasma produzido por microondas. As fon-
tes de carbono utilizadas podem ser virias, sendo a mais 
usual, a diluicao de metano em hidrogerrio corn me-
nos de 5% em volume; outros gases contendo carbono, 
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